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1 李思远 320210936300 物理学（磁学基地班） 90.27 3/22 88.67 92.17 91.47 90.63 预录取

2 陶世钱 320210937821 物理学（磁学基地班） 88.55 8/22 94.17 95.00 94.83 90.43 预录取

3 杨茗旭 320210936591 物理学（磁学基地班） 85.90 12/22 90.67 93.00 92.53 87.89 预录取

4 郭子繁 320210937631 物理学（磁学基地班） 85.73 13/22 90.17 92.00 91.63 87.50 预录取

5 徐宋毅 320210936061 物理学（磁学基地班） 85.66 14/22 92.83 91.50 91.77 87.49 候补

6 范易鑫 320210937271 物理学（磁学基地班） 85.44 15/22 91.33 91.50 91.47 87.25 候补

7 刘林波 320210935431 物理学（磁学基地班） 81.42 18/22 92.33 93.83 93.53 85.06 候补

8 李浩宇 320210936381 物理学（磁学基地班） 79.70 19/22 89.50 88.17 88.43 82.32 候补

9 徐鑫杰 320210936091 物理学（磁学基地班） 82.41 17/22 —— —— —— —— 参加9月份考核

10 王荟萃 320210937040 物理学（磁学普通班） 83.52 5/25 86.67 92.67 91.47 85.90 候补

11 刘国庆 320210935381 物理学（磁学普通班） 83.17 6/25 82.83 88.83 87.63 84.51 候补

12 王伟明 320210936841 物理学（磁学普通班） 80.16 10/25 75.83 83.83 82.23 80.78 候补

13 康卫 320210935761 物理学（电子器件与材料工程基地班） 82.34 9/14 92.00 93.60 93.28 85.62 候补

14 嵇繁博 320210920111 物理学（电子器件与材料工程基地班） 81.08 10/14 90.20 89.60 89.72 83.67 候补

15 丁凡路 320210935141 物理学（电子器件与材料工程基地班） 79.90 11/14 92.00 92.00 92.00 83.53 候补

16 薛创心 320210914571 物理学（电子器件与材料工程基地班） 78.80 12/14 87.00 88.80 88.44 81.69 候补
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17 李珈铃 320210936410 物理学（电子器件与材料工程） 82.19 11/33 91.80 91.60 91.64 85.03 候补

18 陈欣 320210937760 物理学（电子器件与材料工程） 81.01 13/33 93.40 91.20 91.64 84.20 候补

19 周宇航 320210906431 物理学（电子器件与材料工程） 77.61 19/33 86.40 86.40 86.40 80.25 候补

20 张煜坤 320210935931 物理学（理论物理基地2班） 90.35 10/34 89.60 92.60 92.00 90.84 预录取

21 孙鹏宇 320210935691 物理学（理论物理基地2班） 89.53 12/34 84.80 86.00 85.76 88.40 预录取

22 蔺梓傲 320210937361 物理学（理论物理基地1班） 87.09 21/34 86.20 91.00 90.04 87.97 候补

23 辜俊 320210937561 物理学（理论物理基地1班） 86.82 22/34 83.60 88.00 87.12 86.91 候补

24 谢逸凡 320210937441 物理学（理论物理基地2班） 79.29 31/34 78.20 77.60 77.72 78.82 候补

25 张帅 320210946271 物理学（理论物理2班） 86.19 5/23 89.40 94.80 93.72 88.45 候补

26 陈松铭 320210937751 物理学（理论物理2班） 86.62 4/23 85.60 90.00 89.12 87.37 候补

27 王研 320210937001 物理学（理论物理1班） 84.32 7/23 85.60 86.00 85.92 84.80 候补

28 王嘉琦 320200944611 物理学（理论物理1班） 79.29 17/23 —— —— —— —— 未参加考核

29 郑宇喆 320210937601 微电子科学与工程4班 89.15 17/130 93.20 92.00 92.24 90.08 预录取

30 杨陶民 320210936611 微电子科学与工程2班 86.16 31/130 92.00 95.00 94.40 88.64 候补

31 李达 320210931091 微电子科学与工程2班 87.11 27/130 93.40 91.80 92.12 88.61 候补

32 郝琳辉 320210937610 微电子科学与工程1班 88.05 25/130 93.80 87.80 89.00 88.33 候补

33 王程明 320210937021 微电子科学与工程3班 87.09 28/130 87.20 89.80 89.28 87.75 候补
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34 聂丁誉 320210937151 微电子科学与工程2班 85.02 41/130 90.60 91.60 91.40 86.94 候补

35 杨佳 320210936531 微电子科学与工程2班 83.61 50/130 87.40 93.20 92.04 86.14 候补

36 马托 320210937891 微电子科学与工程2班 85.58 39/130 85.60 87.60 87.20 86.06 候补

37 黄圳龙 320210937921 微电子科学与工程1班 83.95 48/130 84.60 84.80 84.76 84.19 候补

38 李蓉杰 320210936461 微电子科学与工程1班 83.76 49/130 88.00 82.80 83.84 83.78 候补

39 王程坤 320210937011 微电子科学与工程4班 81.38 64/130 87.40 82.00 83.08 81.89 候补

备注：
1.科研潜力考核总成绩中，英语考核占20%、专业考核占80%；综合成绩中，学业成绩占70%、科研潜力考核成绩占30%。
2.截止2024年9月，前三学年的平均学业成绩、综合测评成绩等仍然满足学校和学院规定的推免条件，即可确定最终录取。
3.公示期为2024年6月3日-6月5日，联系人：杜老师，联系电话：0931-8912753。


